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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE N r l (53) - 1986 

P. KAMIŃSKI, P. SROCZYŃSKI, B. SURMA, S. STRZELECKA: Wpływ gęstości dyslo-
kacji na strukturę defektową warstw epitaksjalnych GaAso.ePo.i^Te 

Otrzymano korelację pomiędzy gęstością dyslokacji w domieszkowanych Te wars-
twach epitaksjalnych GaAso,6Po.4 a koncentracją centrów B (Ec-0 ,40 eV), Ustalono, że 
koncentracja centrów B jest proporc jonalna do gęstości dyslokacj i w czwartej potędze. 
Stwierdzono, że centra B mają dominujący w p ł y w na intensywność fotoluminescencj i 
jeśli ich koncentracja jest większa niż 5 -10 ' ^ cm^^. 

M. PAWŁOWSKA, A. BUKOWSKI, S. STRZELECKA, P. KAMIŃSKI: Badanie niejedno-
rodności w bezdyslokacyjnych monokryształach krzemu po transmutacji neutronowej 

Celem przedstawionej pracy jest badanie doskonałości strukturalnej i jednorodności 
monokryształów krzemu o t rzymywanych metodą beztyglową, domieszkowanych po-
przez t ransmutację neutronową. Zastosowano metody mikroskopowych obserwacj i 
zbieranego ładunku w skan ingowym mikroskopie e lek t ronowym (SEM-CCM) oraz mi-
kroskopowe obserwacje po selektywnym trawieniu chemicznym. Obrazy SEM-CCM 
c))<azały się bardziej czułą metodą ujawniania rozkładu domieszek w porównaniu z in-
nym i metodami , np. z metodą rozpływu rezystywności. 

A. OLSZYNA, K. PIETRZAK, W. RIEDL, W. WŁOSIŃSKI: Spajanie ceramiki korundo-
wej z miedzią 

W artykule przedstawiono aktualny stan zagadnienia dotyczącego spajania ceramiki ko-
rundowej z miedzią. Omów iono f izykochemiczne podstawy procesu spajania, jak rów-
nież własne w y n iki eksperymentalne dotyczące waru nków tworzeń ia złączy m iedzi z ce-
ramiką koa indową. 
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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE N r l (53) - 1986 

P KAMIŃSKI, P. SROCZYŃSKI, B. SURMA, S. STRZELECKA: Dislocation density ef-
fect on electron trap concentration in Is-doped GaAso,6Po,4 

The correlat ion between the dislocation density and the concentrat ion of the trap B (Ec-
0,40 eV) In Te-doped GaAso,6Po,4 has been established. The concentrat ion of trap B in-
creases wi th the four th power of the dislocation density. The photoluminescent inten-
sity is control led by the trap B if its concentrat ion is higher then 5 -10'^ cm"^. 

M. PAWŁOWSKA, A. BUKOWSKI, S. STRZELECKA, P. KAMIŃSKI: The investigation 
of heterogeneities in neutron transmutated silicon single crystals 

The aim o f thep resen twork is the invest igat ion of structural perfect ion and homogene-
ity of f loating-zone grown sil icon single crystals doped by neutron transmutat ion. The 
Scaning Electron M ic roscope-Charge Collection Microscopy method (SEM-CCM) and 
the microscopic observat ion of selective etched image is used. SEM-CCM images ap-
peared to by a more sensitive investigation method of dopant distr ibut ion in compar i -
son to other methods (f.ex. spreading resistance method). 

A OLSZYNA, K. PIETRZAK, W, RIEDL, W. WŁOSINSKI: The copper-to-corundum ce-
ramics bonding 

Recent review on copper- to-corundum ceramics bonding has been given. General ap-
proach to bonding processes based on physico-chemical phenomena, as wel l as o w n 
experimental results on condi t ions of copper- to-corundum junct ions format ion have 
been presented. 
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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE N r l (53) - 1986 

n. KAMUHbCKU, n. CPOMUHbCKM, B. CVPMA, C. CTXEHEUKA: BnufíHue nnom-
Hocmu ducnoKaLfUtj ho decfieKiriHyio cmpyKmypy onumaKcua/ibHbix cnoee 
GaAso,6Po,4:Te 

06Hapy>KeHa KoppenaunR Me>Kfly nnoTHOCibK) auc/iokbumíí b anmaKcnaribHbix 
nnëHKax GaAso,6Po,4. /lerMpoBBHHbix ren.nypoM, m KOHueHTpauneíí ueHxpoa B (Ec -
0,40 eV). 
VcTaHOBneHo, HTO KOHueHTpauna uenipoB B nponopMHOHa/ibHa n n o T H o c T n flMcnoKa-
UMÍÍ B 4eTBepT0Íí CTeneHM. 
UeHipa B OKasbiBaKDT AOMUHupyKDinee BJinaHue na HHreHCMBHOctb ctioTonioMMHe-
cueHUMn ecnn MX KOHuenipauna 6o;ibUje 5-10'® cm"®. 

M. nABflOBCKA, A. BVKOBCKH, C. CT>KEnEUKA, KAMMHbCKH: Mcnbimonue 
HeodHopoÓHOcmu e öesducfiOKOLiUOHHbix MOHOKpucma/inax KpeMHun nocne Heû-
mpoHHoú mpoHCMymoLiUU 

Ue/ibKD npeflCTasneHHOíí paôoTbi 5bmo MCC/ieflosaHue crpyKTypnoro coaepiueHCTBa 
M OAHopoflHOCTM MOHOKpMCian/ioB KpeMHMfl, nonyHeHHoro weiOflOM óecTure/ibHoíí 
30HH0M nnaBKn c HeíÍTpoHHbiM neri/ipoBaHMeM. DpnivieHiq/incb Meroflbi winKpocKonn-
HecKMx HaönioAeHMM co6paHHoro aap^Aa b pacipoBOM aneKtpoHHoivi MUKpocKone 
(SEM-CCM), a laioKe MUKpocKonunecKoro HaönioAeHMa nocne xnMUMecKoro ceneK-
TMBHOrO TpaBneHMH. 
HaönioAeHna Ha SEM-CCM OKaaa/iMCb öonee MyscTBMTenbHbiM MeroAOivi p,nf\ onpeAe-
neHna pacnpeAe/ieHUH nprnviecePi no cpaBHeHMKD CApyruMM mstoabmh, Hanpuiviep 
MeroAOM pacreKaHHfl conpoTMBneHna. 

A. OHb DblHA, K. RET UAK, B. PI/IflHb, B. BnOCMHbCKM: HaÛKa KopyHÓoeoü Kepa-
MUKU C MedbK) 

B craibe noKaaaHo aKiya/ibHoe cocTOHHueaaAaMn no Bonpocy naíÍKM KopyHAOBOíí Ke-
p a M U K M C M B A b l O . 

06cy>KAeHbi cjDnanKO-xmviMHecKne ocHOBbi npouecca naíÍKH, a laioKe coScieeHHbie 
3KcnepMMeHTanbHbie pesy/ibraibi Kacaromneca yc/ioBuíí cosAaHMH coeAUHenníí mbah 
CKopyHAOBoíí KepaMMKOíí. 
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKÓW CNPME i ITME 

dr ini. LESZEK ZAŁUSKI 
8t. asystent w Zakładzie Kompozytów 1 Olanientów Syntetycznych ITME 

Politechnika Warszawska - Instytut Fizyki 
Promotor: doc. dr hab. Rajmund TRYKOZKO, IF PW 

Recenzenci! prof. dr hab. Edward GORLICH. AGH 
prof. dr Henryk MATYOA. IIM PW 

Data nadania stopnia doktora nauk fizycznych» 1985.07.04. 
Praca została wyróżniona. 

BADANIE PROCESÓW RELAKSACYONYCH W SZKŁACH CHALKOGENIDOWYCH UKŁADU 
Te-Ge-Pb 

W pracy zostały przedstawione wyniki badań procesów relaksacji 
strukturalnej w szkłach chalkogenldonych Te-Ge-Pb. Badano zmiany 
entalpii 1 oporności elektrycznej zachodzęce w wyniku relaksacji 
strukturalnej. Badane szkła zostały otrzymane przy użyciu metody na-
tryskiwania /gun method/ zapewnlajęcej szybkość chłodzenia ciekłego 
stopu rzędu 10® K/s. 

Analiza mechanizmów relaksacji była prowadzona przy uwzględnieniu 
rozważań dotyczęcych struktury szkieł Te-Ge-Pb. Przedstawiono wyniki 
badań dotyczęcych wpływu różnych rodzajów obróbki cieplnej /chłodzenia 
i grzania z różnymi szybkościami 1 wygrzewania izotermicznego/ oraz 
wpływu metody otrzymywania badanych szkieł na obserwowane efekty 
relaksacji. 

Przeprowadzone badania procesu relaksacji strukturalnej w szkłach 
Te-Ge-Pb pozwalaJę na wyróżnienie następujęcych rodzajów togo zjawiskat 
- relaksacja nieodwracalna /proces dwuetapowy/« 
- relaksacja odwracalna obserwowana w temperaturach bliskich tempera-

turze przemiany zeszklenia« 

- relaksacja odwracalna niskotemperaturowa. 

Kinetyka relaksacji odwracalnej /zachodzęceJ w pobliżu przemiany 
zeszklenia/została opisana za pomocę funkcji Willlamsa-Wattsa. Pomiary 
oporności elektrycznej pozwoliły na określenie wpływu procesu relaksa-
cji strukturalnej na energię aktywacji przewodnictwa elektrycznego 
w badanych szkłach. 
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